Влияние отжига на электрические и оптические свойства тонких пленок ОУНТ полученных методом вакуумной фильтрации
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Тонкие прозрачные пленки ОУНТ, полученные методом вакуумной фильтрации рассмотрены как материал для прозрачных электродов и термоэлектрических структур, где важно сочетание Rs–T. Изучено влияние отжига в воздухе (250 °C, 3 ч). После отжига спектры пропускания (200–1200 нм) демонстрируют рост T, а Rs систематически снижается для всех толщин. Раман-картирование выявило воспроизводимое смещение G-пика на ~1–2 см⁻¹ без заметного ухудшения соотношения D/G пиков, что соответствует частичному снятию допирования без деградации структуры [1–2]. СЭМ подтверждает сетевую морфологию. после отжига визуально уменьшается загрязненность остатками ПАВ, что согласуется с улучшением контактов и падением поверхностного сопротивления. Комплексно результаты показывают, что отжиг улучшает прозрачность–проводимость и формирует более стабильную проводящую сеть, перспективную для дальнейшей оптимизации термоэлектрических композитных решений [3–5].
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Рис 1. А- карты распределения положения G-пика до/после отжига, Б - спектры пропускания до/после  отжига
Таблица 1. Сопротивление до и после отжига
	Объем дисперсии, мкл
	Rs до отжига, Ом
	Rs после отжига, Ом

	50 
	908
	412

	100 
	355
	240

	200 
	143
	105
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